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PROJETO E CONSTRUGAO DE UM FORNO DE SOLIDIFICAGAO UNIDIRECIONAL COM
AQUECIMENTO INDUTIVO PARA FUSAO DE SILICIO

Jodo Marcos G. Bacchin (Bolsista PIBIC/CNPq), Prof. MSc. Paulo R. Zampieri (Co-orientador)
e Prof. Dr. Paulo Roberto Mei (Orientador), Faculdade de Engenharia Mecéanica - FEM,
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O grupo de pesquisa do DEMA-FEM que trabalha em purificagdo de silicio para aplicagdo
fotovoltaica, conseguiu, a partir do silicio metalurgico (99 % de pureza ou 1.000 ppm de
impurezas), obter um silicio com 99,999 % de pureza (10 ppm de impurezas) a partir de fuséo
em um forno de feixe de elétrons, utilizando cadinho de cobre refrigerado. Destes 10 ppm de
impurezas que sobraram 9 ppm eram do boro, elemento dopante do silicio, 0 qual deve ser
retirado para se obter um silicio com caracteristicas necessarias para a fabricagdo de células
solares. Assim, um forno de solidificagdo unidirecional foi projetado e construido para testar as
reagdes do silicio fundido com vapor de agua, visando a remoc¢ao do boro, processo ja
referenciado na literatura. O forno consiste de uma cédmara composta de duas flanges
metalicas refrigeradas a agua e um tubo de quartzo, onde se encontrara um cadinho de grafita
contendo silicio. O silicio é fundido pela agdo de uma espira de indugédo que circunda o tubo de
quartzo e o cadinho. O cadinho se desloca para fora da espira de indugdo com velocidade de 1
cm/h, proporcionando a solidificagdo unidirecional desejada. No 1° quadrimestre foi projetado o
forno; no 2° o mesmo foi construido e no Ultimo serdo realizados os experimentos de

solidificacao unidirecional de silicio.
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